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内容概要

　　本书主要内容包括半导体基础元件与非线性电路、半导体受控器件基础、半导体受控器件的分析
、放大单元与基本组成电路、放大器频率特性基础、集成器件基础、反馈放大结构与应用、电路分析
和电路构造案例分析。

　　本书涉及半导体元器件，放大电路和电流源电路，结构电路和电子电路目标分析，非线性电路分
析的方法选择，电流模与滤波电路，以及比较器和直流稳压电路等内容。
同时也讲解了电路仿真的一些基础概念、模拟和数字信号特点等相关问题。

　　全书以电信号为背景线索，以分析条件的选择和分析思路的独特性将各部分有机地联系在一起，
并提供了相应的实用电路。

　　本书特别适用于以系统为着眼点的读者，对工程技术人员也有一定的参考作用。
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章节摘录

　　概念1 价电子层的电子受热或光照等能量的激励进入高层轨道的过程称为激发。
相反，高层轨道中的电子也会在稳定性的要求下，通过释放能量（指变为光能或热能）后陷落于价电
子轨道层中，这一过程称为复合。
实际上，由于半导体中原子和电子热运动的存在，激发与复合现象随时都在发生，它们常处于动态平
衡中。
其中复合可以认为是物质本身具有的本能反应，而激发则是价电子获得能量后进行无规则运动的结果
。
由此，可以认为激发的程度与外界激励（如温度或光照）有关，而复合则与高层轨道中电子的数量有
关。
　　概念2 由于激发，价电子层次的电子数减少，价电子层次的电子轨道出现电子空缺，即空穴。
显然，空穴的存在，可作为自由电子复合以及价电子层次轨道中其他电子移动的物质基础。
为便于区分不同层次的电子运动，常称价电子层次的电子运动为空穴运动。
空穴运动的方向应与价层电子的运动方向相反。
空穴运动的能力与空穴的数量成正比，可用空穴的迁移率up来表示，其值还与温度、半导体材料有关
。
 　　⋯⋯
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编辑推荐

　　《低频电子电路》从半导体元器件的导电机理出发，全面介绍了半导体元器件的基本分析方法和
分析条件，并以电信号变换目标为线索，介绍了放大电路、直流稳压电路、基础门电路、有源滤波电
路和比较电路的电路结构、电路指标、电路性能提升等相关内容和基本概念。
全书在有利于读者明确分析手段的选取、建立电路设计和分析的思路、塑造理论和实践相结合的电路
提升路径方面特色鲜明，也正因为如此，《低频电子电路》具有较好的工程实践性。
　　《低频电子电路》可作为电子信息工程（含电子科学与技术）、通信和广播电视工程、电气与智
能控制、微电子科学与工程等相关专业的教材，也可供从事电子应用与开发的相关工程技术人员学习
参考。
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